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Abstract: PINT ferroelectric single crystals were prepared by flux method. The dielectric and pyroelectric 
behaviors were investigated in the temperature region between 20℃ and 450℃. Ferroelectric phase to 
ferroelectric phase and ferroelectric phase to paraelectric phase transitions were observed with increasing 
temperatures. The temperature dependence of spontaneous polarization in the ferroelectric phases was also 
obtained by measuring the pyroelectric current. 
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摘  要：利用助溶剂法制备了准同型相界附近弛豫基铁电单晶体钛铌铟酸铅（Pb(In1/2Nb1/2)0.63Ti0.37O3, 
简称 PINT），通过测试 PINT 在 20℃到 450℃温度范围内的介电常数、介电损耗以及热释电电流，研
究了其介电和热释电行为，证实了 PINT 晶体随温度升高存在从铁电到铁电、铁电到顺电的两个相转
变，并得到 PINT 晶体自发极化强度随温度的变化关系。 
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1 引言 

随着热释电材料在红外探测领域越来越受到重视，

用 BST[1]、PZT[2]、PST[3]系为代表的热释电材料制备的

非制冷红外焦平面阵列，以其成本低、高可靠、非制冷

的优点正引发了红外成像领域的一场革命。但这类材料

的居里温度普遍较低，从而限制了其应用范围。准同型

相界附近的弛豫型铁电单晶由于其较高的居里温度和

良 好 的 压 电 性 能 而 受 到 广 泛 的 关 注 , 例 如

0.67Pb(Mg1/3Nb2/3)O3-0.33PbTiO3 (PMNT 67/33)具有超

高的压电常数(d33～2500 pC/N)、电致应变（＞1.7%）和

很高的机电耦合系数(k33～94%)[4],但这类材料的热释

电性能却很少见到报道。本文通过助溶剂法制备了钛铌

铟酸铅（Pb(In1/2Nb1/2)0.63Ti0.37O3, 简称 PINT）单晶，研

究了其在 20℃到 450℃温度范围内的介电和热释电行

为。 

2 试 验 

实验中采用助溶剂法制备 PINT 单晶[5, 6]。用 X 射

线衍射仪（XRD，MXP18A-HF）对 PINT 晶体的相结

构测量表征，用精密阻抗分析仪（Agilent 4294A）配

合控温仪（Linkam TP94）测量 PINT 在 20℃到 450℃

的介电性能，采用 Byer-Roundy 法，用微电流仪

（Agilent 4339B）测量了 PINT 的热释电性能。 

3 结果与讨论 

3.1 相结构 

图 1 为所制备的 PINT 单晶体的 XRD 图谱，从图

中可以看出，所制备的 PINT 为纯钙钛矿型结构，无
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第二相产生。从插图中可以看出，晶体中存在三方和

四方共存，这说明晶体的组分在制备过程中没有丢失，

仍处于准同型相界附近。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. XRD patterns of PINT single crystals 

图 1. PINT 单晶的 XRD 图谱 

 

3.2 介电性能 

图 2 为<100>取向 PINT 单晶在测试频率为 1kHz、

10kHz、100kHz 时的介电温谱。从图中可以看出在

500K 和 578K 附近分别存在铁电-铁电、铁电-顺电两

个相变峰，这与文献[7]中的报道是一致的。居里温度

下，1kHz 时介电常数和损耗分别为 27395 和 0.08。另

外，居里峰并没有随着频率的增加出现明显的弥散现

象，只是峰强略有降低。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 2. Temperature dependence of dielectric permittivity 

and dielectric loss for the <100>-oriented PINT single crystals  

图 2. <100>取向 PINT 单晶的介电温谱图 

 

3.3 热释电性能 

图 3 为样品的热释电电流随温度变化的关系曲

线，图中热释电电流的两个峰所在的温度与介电温谱

中两个相变峰的温度相一致。由于热释电电流: 
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其中 A 为样品面积，β为升温速率。假设居里温

度以上的自发极化为零，即可得到样品的自发极化随

温度变化的关系，如图 3(b)所示，自发极化强度随温

度逐渐减少，在相变点处，自发极化强度急剧下降。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. (a) Temperature dependence of pyroelectric current for 

the <100>-oriented PINT single crystals; (b) The relationship 

between spontaneous polarization and temperature obtained by 

integrating the pyroelectric current in the ferroelectric 

temperature region 

图 3. (a)热释电电流随温度的变化；(b)由热释电 

电流计算得到的自发极化强度随温度的变化 

 

4 结 论 

利用助溶剂法制备了准同型相界附近的 PINT 单

晶体，XRD 图谱证实在室温下 PINT 单晶处于三方和
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四方共存相界区。PINT 单晶在 500K 和 578K 附近分

别存在铁电-铁电、铁电-顺电两个相变峰，其在 1kHz

时居里温度点的介电常数和损耗分别为 27395 和

0.08。热释电电流随温度变化也出现两个峰，与介电

温谱中两个相变峰的温度相一致，对热释电电流在铁

电温区积分得到自发极化强度随温度的变化关系 
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